


Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

1. Характеристика результатов обучения по дисциплине 

Код и наимено-

вание компе-

тенции (части 

компетенции) 

Этапы 

(индика-

торы) 

освоения  

компе-

тенций 

Уровень освоения компетенции 

Ниже 

порогового 
Пороговый Продвинутый Высокий 

Компетенция 

ПК-4 Готовность 

участвовать в 

модернизации 

транспортного 

радиоэлектрон-

ного оборудова-

ния, формиро-

вать рекоменда-

ции по выбору и 

замене его эле-

ментов и систем 

ЗНАТЬ: 

Основные 

требования 

государ-

ственных и 

междуна-

родных 

стандартов 

к составле-

нию функ-

циональ-

ных, струк-

турных и 

принципи-

альных 

схем радио-

электрон-

ных систем 

и комплек-

сов и их 

узлов. 

Фрагментар-

ные знания о 

требовании 

государствен-

ных и между-

народных 

стандартов к 

составлению 

функцио-

нальных, 

структурных 

и принципи-

альных схем 

радиоэлек-

тронных си-

стем и ком-

плексов и их 

узлов. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о требовании 

государствен-

ных и между-

народных 

стандартов к 

составлению 

функциональ-

ных, структур-

ных и принци-

пиальных схем 

радиоэлек-

тронных си-

стем и ком-

плексов и их 

узлов. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы в 

знаниях о требо-

вании государ-

ственных и меж-

дународных 

стандартов к со-

ставлению 

функциональ-

ных, структур-

ных и принци-

пиальных схем 

радиоэлектрон-

ных систем и 

комплексов и их 

узлов.  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания о 

возможности 

требовании 

государ-

ственных и 

международ-

ных стандар-

тов к состав-

лению функ-

циональных, 

структурных 

и принципи-

альных схем 

радиоэлек-

тронных си-

стем и ком-

плексов и их 

узлов. 

УМЕТЬ: 
Проводить 

эскизное 

проектиро-

вание 

функцио-

нальных, 

структур-

ных и 

принципи-

альных 

схем. 

Частично 

освоенное 

умение про-

водить эскиз-

ное проекти-

рование 

функцио-

нальных, 

структурных 

и принципи-

альных схем. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

проводить эс-

кизное проек-

тирование 

функциональ-

ных, структур-

ных и принци-

пиальных схем 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы в 

умении прово-

дить эскизное 

проектирование 

функциональ-

ных, структур-

ных и принци-

пиальных схем 

 

Сформиро-

ванное уме-

ние оцени-

вать прово-

дить эскизное 

проектирова-

ние функцио-

нальных, 

структурных 

и принципи-

альных схем 

ВЛАДЕТЬ:  
Современ-

ными сред-

ствами 

САПР и 

основными 

приемами 

работы с 

пакетами 

прикладных 

программ 

для проек-

тирования 

радиоэлек-

тронных 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

владения 

современны-

ми средства-

ми САПР и 

основными 

приемами ра-

боты с паке-

тами при-

кладных про-

грамм для 

проектирова-

ния радио-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

владения 

современными 

средствами 

САПР и ос-

новными при-

емами работы 

с пакетами 

прикладных 

программ для 

проектирова-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владения навы-

ками владения 

современными 

средствами 

САПР и основ-

ными приемами 

работы с паке-

тами приклад-

ных программ 

для проектиро-

вания радио-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками  

владения 

современны-

ми средства-

ми САПР и 

основными 

приемами 

работы с па-

кетами при-

кладных про-

грамм для 

проектирова-



систем и 

комплексов 

и их узлов. 

электронных 

систем и ком-

плексов и их 

узлов. 

 

ния радиоэлек-

тронных си-

стем и ком-

плексов и их 

узлов. 

 

 

электронных 

систем и ком-

плексов и их уз-

лов. 

 

 

ния радио-

электронных 

систем и 

комплексов и 

их узлов. 

 

 

ПСК 3.1 Спо-

собность выпол-

нять действия, 

связанные с тех-

нической экс-

плуатацией су-

довых средств 

радиосвязи и ра-

дионавигации. 

ЗНАТЬ: 
основные 

элементы 

микро- и 

наноэлек-

троники; 

основные 

методы 

расчета 

элементов 

микро- и 

наноэлек-

троники, 

интеграль-

ных микро-

схем и 

наносистем; 

режимы 

работы 

элементов; 

конструк-

тивно-

технологи-

ческие 

ограниче-

ния. 
 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

элементов 

микро- и 

наноэлектро-

ники; основ-

ных методов 

расчета эле-

ментов мик-

ро- и нано-

электроники, 

интегральных 

микросхем и 

наносистем; 

режимов ра-

боты элемен-

тов; кон-

структивно-

технологиче-

ские ограни-

чения. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных эле-

ментов микро- 

и наноэлектро-

ники; основ-

ных методов 

расчета эле-

ментов микро- 

и наноэлектро-

ники, инте-

гральных мик-

росхем и нано-

систем; режи-

мов работы 

элементов; 

конструктив-

но-

технологиче-

ские ограниче-

ния. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы в 

знаниях основ-

ных элементов 

микро- и нано-

электроники; 

основных мето-

дов расчета эле-

ментов микро- и 

наноэлектрони-

ки, интеграль-

ных микросхем 

и наносистем; 

режимов работы 

элементов; кон-

структивно-

технологические 

ограничения. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

элементов 

микро- и 

наноэлектро-

ники; основ-

ных методов 

расчета эле-

ментов мик-

ро- и нано-

электроники, 

интегральных 

микросхем и 

наносистем; 

режимов ра-

боты элемен-

тов; кон-

структивно-

технологиче-

ские ограни-

чения. 

УМЕТЬ: 
обосновы-

вать выбор 

материалов 

и техноло-

гических 

методов 

при расчете 

характери-

стик эле-

ментов 

микро- и 

наносистем, 

проводить 

расчет то-

пологии 

структур, 

конструк-

ций и типо-

вых режи-

мов, при 

которых 

работают 

элементы. 

Частично 

освоенное 

умение обос-

новывать вы-

бор материа-

лов и техноло-

гических ме-

тодов при 

расчете харак-

теристик эле-

ментов микро- 

и наносистем, 

проводить 

расчет топо-

логии струк-

тур, кон-

струкций и 

типовых ре-

жимов, при 

которых рабо-

тают элемен-

ты. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

обосновывать 

выбор матери-

алов и техноло-

гических мето-

дов при расчете 

характеристик 

элементов мик-

ро- и наноси-

стем, прово-

дить расчет 

топологии 

структур, кон-

струкций и ти-

повых режи-

мов, при кото-

рых работают 

элементы. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы в 

умении обосно-

вывать выбор 

материалов и 

технологических 

методов при рас-

чете характери-

стик элементов 

микро- и наноси-

стем, проводить 

расчет топологии 

структур, кон-

струкций и типо-

вых режимов, 

при которых ра-

ботают элемен-

ты. 

Сформиро-

ванное уме-

ние находить 

обосновывать 

выбор мате-

риалов и тех-

нологических 

методов при 

расчете ха-

рактеристик 

элементов 

микро- и 

наносистем, 

проводить 

расчет топо-

логии струк-

тур, кон-

струкций и 

типовых ре-

жимов, при 

которых рабо-

тают элемен-

ты. 



ВЛАДЕТЬ: 
методиками 

расчета па-

раметров 

элементов 

микро- и 

наноэлек-

троники и 

технологи-

ческих ре-

жимов, ос-

новами со-

ставления 

конструк-

торской до-

кумента-

ции, навы-

ками рабо-

ты со спе-

циальным 

программ-

ным обес-

печением 

для ПК 

Фрагментар-

ное владение 

методиками 

расчета пара-

метров эле-

ментов микро- 

и наноэлек-

троники и 

технологиче-

ских режимов, 

основами со-

ставления 

конструктор-

ской докумен-

тации, навы-

ками работы 

со специаль-

ным про-

граммным 

обеспечением 

для ПК 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние методика-

ми расчета па-

раметров эле-

ментов микро- 

и наноэлектро-

ники и техно-

логических 

режимов, осно-

вами составле-

ния конструк-

торской доку-

ментации, 

навыками ра-

боты со специ-

альным про-

граммным 

обеспечением 

для ПК 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы владе-

ния методиками 

расчета парамет-

ров элементов 

микро- и нано-

электроники и 

технологических 

режимов, осно-

вами составле-

ния конструк-

торской доку-

ментации, навы-

ками работы со 

специальным 

программным 

обеспечением 

для ПК 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

методиками 

расчета пара-

метров эле-

ментов мик-

ро- и нано-

электроники и 

технологиче-

ских режимов, 

основами со-

ставления 

конструктор-

ской доку-

ментации, 

навыками 

работы со 

специальным 

программным 

обеспечением 

для ПК 

ОК-3 готовность 

к ответственно-

му отношению к 

своей трудовой 

деятельности, 

пониманием 

значимости сво-

ей будущей спе-

циальности 

ЗНАТЬ: 
основные 

приемы са-

моразвития 

и самореа-

лизации. 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

приемов са-

моразвития и 

самореализа-

ции. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных при-

емов самораз-

вития и само-

реализации. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы в 

знании  основ-

ных приемов 

саморазвития и 

самореализации. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания в 

области ос-

новных при-

емов само-

развития и 

самореализа-

ции. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
основными 

приемы са-

моразвития и 

самореализа-

ции 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

саморазвития 

и самореали-

зации 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков  

саморазвития и 

самореализа-

ции. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

саморазвития и 

самореализации. 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков самораз-

вития и само-

реализации. 

УМЕТ:  
использовать 

личный 

творческий 

потенциал. 

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользовать 

личный твор-

ческий потен-

циал. 

В целом 

успешно, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемые умение 

использовать 

личный твор-

ческий потен-

циал. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать личный 

творческий по-

тенциал. 

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно ис-

пользовать 

личный твор-

ческий по-

тенциал. 

 

 

 

 



2.  Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках дисциплины 

 

2.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 

 комплект заданий для выполнения практических работ; 

 комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы 

2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), в том числе курсовым работам (проектам)/ НИР в форме: 

 зачета 

 
Перечень компе-

тенций (части 

компетенции) 

Этапы формирования (индикаторы 

достижений) компетенций 

Оценочные 

средства те-

кущего кон-

троля 

Оценочные 

средства проме-

жуточной атте-

стации 

Компетенция ПК-4 

Готовность участво-

вать в модернизации 

транспортного ра-

диоэлектронного 

оборудования, фор-

мировать рекомен-

дации по выбору и 

замене его элемен-

тов и систем 

ЗНАТЬ: Основные требования госу-

дарственных и международных стан-

дартов к составлению функциональ-

ных, структурных и принципиальных 

схем радиоэлектронных систем и 

комплексов и их узлов. 

Задания ПР 

Задание кон-

трольной ра-

боты. 

Экзаменационные 

вопросы 

УМЕТЬ: 

Проводить эскизное проектирование 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем. 

ВЛАДЕТЬ:  

Современными средствами САПР и 

основными приемами работы с паке-

тами прикладных программ для про-

ектирования радиоэлектронных си-

стем и комплексов и их узлов. 

ПСК 3.1 Способ-

ность выполнять 

действия, связанные 

с технической экс-

плуатацией судовых 

средств радиосвязи 

и радионавигации. 

ЗНАТЬ: основные элементы микро- и 

наноэлектроники; основные методы 

расчета элементов микро- и наноэлек-

троники, интегральных микросхем и 

наносистем; режимы работы элемен-

тов; конструктивно-технологические 

ограничения. 

 

Задания ПР 

Задание кон-

трольной ра-

боты. 

Экзаменационные 

вопросы 

УМЕТЬ: обосновывать выбор матери-

алов и технологических методов при 

расчете характеристик элементов 

микро- и наносистем, проводить рас-

чет топологии структур, конструкций 

и типовых режимов, при которых ра-

ботают элементы. 

Задания ПР 

Задание кон-

трольной ра-

боты. 

ВЛАДЕТЬ: методиками расчета па-

раметров элементов микро- и нано-

электроники и технологических ре-

жимов, основами составления кон-

структорской документации, навыка-

ми работы со специальным про-

Задания ПР 

Задание кон-

трольной ра-

боты. 



граммным обеспечением для ПК 

ОК-3 готовность к 

ответственному от-

ношению к своей 

трудовой деятельно-

сти, пониманием 

значимости своей 

будущей специаль-

ности 

ЗНАТЬ: основные приемы саморазви-

тия и самореализации. 

Задания ПР 

Задание кон-

трольной ра-

боты. 

 

 

 

 

 

Экзаменационные 

вопросы 

ВЛАДЕТЬ: основными приемы само-

развития и самореализации 

УМЕТ:  

использовать личный творческий по-

тенциал. 

 

3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля зна-

ний, умений, навыков 

 

3.1 Критерии и шкала оценивания практических работ 

С целью развития умений и навыков в рамках формируемых компетенций по дисци-

плине предполагается выполнение практических работ, что позволяет расширить процесс 

познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

Перечень практических работ, описание порядка выполнения и защиты работы, тре-

бований к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлен в методи-

ческих указаниях по дисциплине. 

 

ПСК 3.1 «Способность выполнять действия, связанные с технической эксплуатацией су-

довых средств радиосвязи и радионавигации» формируемая и оцениваемая на практиче-

ских работах 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

элементов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

троники, интеграль-

ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

Успешное и си-

стематическое 

владение методи-

ками расчета па-

раметров элемен-

тов микро- и 

наноэлектроники 

и технологических 

режимов, основа-

ми составления 

конструкторской 

документации, 

навыками работы 

со специальным 

программным 

обеспечением для 

ПК 

Сформированное умение 

находить обосновывать 

выбор материалов и тех-

нологических методов 

при расчете характери-

стик элементов микро- и 

наносистем, проводить 

расчет топологии струк-

тур, конструкций и ти-

повых режимов, при ко-

торых работают элемен-

ты. 

Задание выполнено полностью и 

правильно. Отчет по практической 

работе подготовлен качественно в 

соответствии с требованиями. Пол-

нота ответов на вопросы преподава-

теля при защите работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

ниях основных эле-

ментов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владения 

методиками рас-

чета параметров 

элементов микро- 

и наноэлектрони-

ки и технологиче-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении обос-

новывать выбор матери-

алов и технологических 

методов при расчете ха-

рактеристик элементов 

микро- и наносистем, 

проводить расчет топо-

Задание выполнено полностью, но 

нет достаточного обоснования или 

при верном решении допущена не-

значительная ошибка, не влияющая 

на правильную последовательность 

рассуждений. Все требования, 

предъявляемые к работе, выполнены. 



троники, интеграль-

ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

ских режимов, 

основами состав-

ления конструк-

торской докумен-

тации, навыками 

работы со специ-

альным про-

граммным обеспе-

чением для ПК 

логии структур, кон-

струкций и типовых ре-

жимов, при которых ра-

ботают элементы. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основных эле-

ментов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

троники, интеграль-

ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние методиками 

расчета парамет-

ров элементов 

микро- и нано-

электроники и 

технологических 

режимов, основа-

ми составления 

конструкторской 

документации, 

навыками работы 

со специальным 

программным 

обеспечением для 

ПК 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновывать 

выбор материалов и 

технологических мето-

дов при расчете харак-

теристик элементов 

микро- и наносистем, 

проводить расчет топо-

логии структур, кон-

струкций и типовых ре-

жимов, при которых ра-

ботают элементы. 

Задания выполнены частично с 

ошибками. Демонстрирует средний 

уровень выполнения задания на 

практическую работу. Большинство 

требований, предъявляемых к зада-

нию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 

 

Умения отсут-

ствуют 

 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со значительным 

количеством ошибок на низком 

уровне. Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не выполнены. 

Компетенция ПК-4 Готовность участвовать в модернизации транспортного радиоэлек-

тронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и 

систем 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания о возможно-

сти требовании госу-

дарственных и меж-

дународных стандар-

тов к составлению 

функциональных, 

структурных и прин-

ципиальных схем 

радиоэлектронных 

систем и комплексов 

и их узлов. 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками  владения 

современными сред-

ствами САПР и основ-

ными приемами работы 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

Сформированное уме-

ние оценивать прово-

дить эскизное проекти-

рование функциональ-

ных, структурных и 

принципиальных схем 

Задание выполнено полно-

стью и правильно. Отчет по 

лабораторной работе подго-

товлен качественно в соот-

ветствии с требованиями. 

Полнота ответов на вопросы 

преподавателя при защите 

работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

ниях о требовании 

государственных и 

международных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения навы-

ками владения 

современными сред-

ствами САПР и основ-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении 

проводить эскизное 

проектирование функ-

циональных, струк-

Задание выполнено полно-

стью, но нет достаточного 

обоснования или при верном 

решении допущена незначи-

тельная ошибка, не влияю-

щая на правильную последо-



стандартов к состав-

лению функцио-

нальных, структур-

ных и принципиаль-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов и их уз-

лов. 

ными приемами работы 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

турных и принципи-

альных схем 

 

вательность рассуждений. 

Все требования, предъявляе-

мые к работе, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния о требовании 

государственных и 

международных 

стандартов к состав-

лению функцио-

нальных, структур-

ных и принципиаль-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов и их уз-

лов. 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками владе-

ния 

современными сред-

ствами САПР и основ-

ными приемами работы 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить эс-

кизное проектирование 

функциональных, 

структурных и прин-

ципиальных схем 

Задания выполнены частич-

но с ошибками. Демонстри-

рует средний уровень вы-

полнения задания на лабора-

торную работу. Большинство 

требований, предъявляемых 

к заданию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 

 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со зна-

чительным количеством 

ошибок на низком уровне. 

Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не вы-

полнены. 

ОК-3 готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, понимани-

ем значимости своей будущей специальности 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания в области ос-

новных приемов са-

моразвития и само-

реализации. 
 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков саморазвития 

и самореализации. 

Сформированное уме-

ние самостоятельно ис-

пользовать личный 

творческий потенциал. 

Задание выполнено полностью и 

правильно. Отчет по лаборатор-

ной работе подготовлен каче-

ственно в соответствии с требо-

ваниями. Полнота ответов на во-

просы преподавателя при защите 

работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

нии  основных прие-

мов саморазвития и 

самореализации. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы самораз-

вития и самореа-

лизации. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать личный творче-

ский потенциал. 

Задание выполнено полностью, 

но нет достаточного обоснования 

или при верном решении допу-

щена незначительная ошибка, не 

влияющая на правильную после-

довательность рассуждений. Все 

требования, предъявляемые к ра-

боте, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основных прие-

мов саморазвития и 

самореализации. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

саморазвития и 

самореализации. 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые умение 

использовать личный 

творческий потенциал. 

Задания выполнены частично с 

ошибками. Демонстрирует сред-

ний уровень выполнения задания 

на лабораторную работу. Боль-

шинство требований, предъявля-

емых к заданию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 

Умения отсут-

ствуют 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 



 

 

3.2  Критерии и шкала оценивания контрольной   

работы 

 

Контрольная работа предназначена для формирования и проверки зна-

ний/умений/навыков в рамках оцениваемых компетенций по дисциплине. Пе-

речень контрольных заданий, рекомендации по выполнению представлены в 

методических указаниях.  

В ФОС включен типовой вариант контрольного задания.  

 

2 « Проектирование и расчет полупроводникового резистора ИМС» 

 
 

  Задание выполнено со значи-

тельным количеством ошибок на 

низком уровне. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию, 

не выполнены. 

ПСК 3.1 «Способность выполнять действия, связанные с технической эксплуатацией су-

довых средств радиосвязи и радионавигации» формируемая и оцениваемая на практиче-

ских работах 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

элементов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

троники, интеграль-

ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

Успешное и си-

стематическое 

владение методи-

ками расчета па-

раметров элемен-

тов микро- и 

наноэлектроники 

и технологических 

режимов, основа-

ми составления 

конструкторской 

документации, 

навыками работы 

со специальным 

программным 

обеспечением для 

ПК 

Сформированное умение 

находить обосновывать 

выбор материалов и тех-

нологических методов 

при расчете характери-

стик элементов микро- и 

наносистем, проводить 

расчет топологии струк-

тур, конструкций и ти-

повых режимов, при ко-

торых работают элемен-

ты. 

Задание выполнено полностью и 

правильно. Отчет по практической 

работе подготовлен качественно в 

соответствии с требованиями. Пол-

нота ответов на вопросы преподава-

теля при защите работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

ниях основных эле-

ментов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

троники, интеграль-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владения 

методиками рас-

чета параметров 

элементов микро- 

и наноэлектрони-

ки и технологиче-

ских режимов, 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении обос-

новывать выбор матери-

алов и технологических 

методов при расчете ха-

рактеристик элементов 

микро- и наносистем, 

проводить расчет топо-

логии структур, кон-

Задание выполнено полностью, но 

нет достаточного обоснования или 

при верном решении допущена не-

значительная ошибка, не влияющая 

на правильную последовательность 

рассуждений. Все требования, 

предъявляемые к работе, выполнены. 



ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

основами состав-

ления конструк-

торской докумен-

тации, навыками 

работы со специ-

альным про-

граммным обеспе-

чением для ПК 

струкций и типовых ре-

жимов, при которых ра-

ботают элементы. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основных эле-

ментов микро- и 

наноэлектроники; 

основных методов 

расчета элементов 

микро- и наноэлек-

троники, интеграль-

ных микросхем и 

наносистем; режи-

мов работы элемен-

тов; конструктивно-

технологические 

ограничения. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние методиками 

расчета парамет-

ров элементов 

микро- и нано-

электроники и 

технологических 

режимов, основа-

ми составления 

конструкторской 

документации, 

навыками работы 

со специальным 

программным 

обеспечением для 

ПК 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновывать 

выбор материалов и 

технологических мето-

дов при расчете харак-

теристик элементов 

микро- и наносистем, 

проводить расчет топо-

логии структур, кон-

струкций и типовых ре-

жимов, при которых ра-

ботают элементы. 

Задания выполнены частично с 

ошибками. Демонстрирует средний 

уровень выполнения задания на 

практическую работу. Большинство 

требований, предъявляемых к зада-

нию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 

 

Умения отсут-

ствуют 

 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со значительным 

количеством ошибок на низком 

уровне. Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не выполнены. 

Компетенция ПК-4 Готовность участвовать в модернизации транспортного радиоэлек-

тронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и 

систем 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания о возможно-

сти требовании госу-

дарственных и меж-

дународных стандар-

тов к составлению 

функциональных, 

структурных и прин-

ципиальных схем 

радиоэлектронных 

систем и комплексов 

и их узлов. 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками  владения 

современными сред-

ствами САПР и основ-

ными приемами работы 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

Сформированное уме-

ние оценивать прово-

дить эскизное проекти-

рование функциональ-

ных, структурных и 

принципиальных схем 

Задание выполнено полно-

стью и правильно. Отчет по 

лабораторной работе подго-

товлен качественно в соот-

ветствии с требованиями. 

Полнота ответов на вопросы 

преподавателя при защите 

работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

ниях о требовании 

государственных и 

международных 

стандартов к состав-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения навы-

ками владения 

современными сред-

ствами САПР и основ-

ными приемами работы 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении 

проводить эскизное 

проектирование функ-

циональных, струк-

турных и принципи-

Задание выполнено полно-

стью, но нет достаточного 

обоснования или при верном 

решении допущена незначи-

тельная ошибка, не влияю-

щая на правильную последо-

вательность рассуждений. 



лению функцио-

нальных, структур-

ных и принципиаль-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов и их уз-

лов. 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

альных схем 

 

Все требования, предъявляе-

мые к работе, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния о требовании 

государственных и 

международных 

стандартов к состав-

лению функцио-

нальных, структур-

ных и принципиаль-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов и их уз-

лов. 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками владе-

ния 

современными сред-

ствами САПР и основ-

ными приемами работы 

с пакетами прикладных 

программ для проекти-

рования радиоэлектрон-

ных систем и комплек-

сов и их узлов. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить эс-

кизное проектирование 

функциональных, 

структурных и прин-

ципиальных схем 

Задания выполнены частич-

но с ошибками. Демонстри-

рует средний уровень вы-

полнения задания на лабора-

торную работу. Большинство 

требований, предъявляемых 

к заданию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 

 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со зна-

чительным количеством 

ошибок на низком уровне. 

Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не вы-

полнены. 

ОК-3 готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, понимани-

ем значимости своей будущей специальности 

Уровень сформированности этапа компетенции 
Критерии оценивания 

Знаний Владеть Умений 

Сформированные 

систематические 

знания в области ос-

новных приемов са-

моразвития и само-

реализации. 
 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков саморазвития 

и самореализации. 

Сформированное уме-

ние самостоятельно ис-

пользовать личный 

творческий потенциал. 

Задание выполнено полностью и 

правильно. Отчет по лаборатор-

ной работе подготовлен каче-

ственно в соответствии с требо-

ваниями. Полнота ответов на во-

просы преподавателя при защите 

работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

нии  основных прие-

мов саморазвития и 

самореализации. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы самораз-

вития и самореа-

лизации. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать личный творче-

ский потенциал. 

Задание выполнено полностью, 

но нет достаточного обоснования 

или при верном решении допу-

щена незначительная ошибка, не 

влияющая на правильную после-

довательность рассуждений. Все 

требования, предъявляемые к ра-

боте, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основных прие-

мов саморазвития и 

самореализации. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

саморазвития и 

самореализации. 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые умение 

использовать личный 

творческий потенциал. 

Задания выполнены частично с 

ошибками. Демонстрирует сред-

ний уровень выполнения задания 

на лабораторную работу. Боль-

шинство требований, предъявля-

емых к заданию, выполнены. 

Знания не сформи-

рованы 
 

Умения отсут-

ствуют 

 

Навыки отсутствуют Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со значи-



 

 

5. Задания для внутренней оценки уровня сформированности компе-

тенций 

 

Оценочные материалы содержат задания для оценивания знаний, умений и навыков, 

демонстрирующие уровень сформированности компетенций.   

Контрольные задания соответствуют принципам валидности, однозначности, надеж-

ности и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности 

компетенции ПК-24, ПСК-3.1 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Этапы формирования (индикаторы достижений) 

компетенций 

Задание для 

оценки сформи-

рованности ком-

петенции 

Компетенция 

ПК-4 

ЗНАТЬ: Основные требования государственных и 

международных стандартов к составлению функцио-

нальных, структурных и принципиальных схем ра-

диоэлектронных систем и комплексов и их узлов. 

Теоретические 

вопросы 

УМЕТЬ: 

Проводить эскизное проектирование функциональ-

ных, структурных и принципиальных схем. 

ВЛАДЕТЬ:  

Современными средствами САПР и основными при-

емами работы с пакетами прикладных программ для 

проектирования радиоэлектронных систем и ком-

плексов и их узлов. 

Компетенция 

ПСК-3.1 

ЗНАТЬ: основные элементы микро- и наноэлектрони-

ки; основные методы расчета элементов микро- и 

наноэлектроники, интегральных микросхем и нано-

систем; режимы работы элементов; конструктивно-

технологические ограничения. 

 

Теоретические 

вопросы 

УМЕТЬ: обосновывать выбор материалов и техноло-

гических методов при расчете характеристик элемен-

тов микро- и наносистем, проводить расчет тополо-

гии структур, конструкций и типовых режимов, при 

которых работают элементы. 

ВЛАДЕТЬ: методиками расчета параметров элемен-

тов микро- и наноэлектроники и технологических 

режимов, основами составления конструкторской до-

кументации, навыками работы со специальным про-

граммным обеспечением для ПК 

Компетенция 

ОК-3 

ЗНАТЬ: основные приемы саморазвития и самореа-

лизации. Теоретические 

вопросы ВЛАДЕТЬ: основными приемы саморазвития и само-

реализации 

тельным количеством ошибок на 

низком уровне. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию, 

не выполнены. 



УМЕТ: использовать личный творческий потенциал. 

 

5.1. Комплекс заданий сформирован таким образом, чтобы осуществить процедуру 

проверки одной   компетенции у обучающегося в течение 5-10 минут в письменной или уст-

ной формах. 

Содержание комплекса заданий по вариантам: 

компетенция ПК-24 

 

Знать: 

Как согласно ГОСТ 2.743-91 обозначается элемент И-НЕ на электрической-принципиальной 

схеме 

 

Уметь/владеть 

Изобразите структурную схему РПУ построенного по супергетеродинной схеме 

 

компетенция ПСК-3.1 

Знать 

Дайте определение понятию микроэлектроника 

 

Уметь/Владеть 

Приведите пример топологической формы тонкопленочной индуктивности 

 

компетенция ОК-3 

Знать 

Приведите методы поиска информации 

уметь/владеть 

Приведите пример оглавления контрольной работы 

Шкала оценивания комплексного задания 

 

Оценка (баллы) Критерии оценки 

5 баллов «отлично» 5 правильных ответов 

4 балла «хорошо» 4 правильных ответа 

3 балла «удовлетворительно» 3 правильных ответа 

2 балла «неудовлетворительно» 2 и меньше правильных ответа 

 
Сформированность компетенций (этапов) у обучающихся проводится в соответствии 

с оценочной шкалой. 

5.2 Алгоритм, критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

 

Этапы фор-

мирования 

(индикаторы 

достижений) 

компетенций 

Оценочное сред-

ство 

Результаты 

оценивания 

задания 

Результат 

оценивания 

этапа фор-

мирования 

компетен-

ции 

Результат оценива-

ния сформированно-

сти компетенции 

(части компетенций) 

Компетенция ПК-4 

Знать Тестовые вопросы 
От 2 до 5 

баллов 

От 2 до 5 

баллов От 2 до 5 баллов 

Уметь Тестовое задание 2 или 5 2 или 5 



Владеть 

Компетенция ПСК-3.1 

Знать Тестовые вопросы 
От 2 до 5 

баллов 

От 2 до 5 

баллов 
От 2 до 5 баллов 

Уметь 
Тестовое задание 

2 или 5 2 или 5 

Владеть   

ОК-3 

Знать Тестовые вопросы 
От 2 до 5 

баллов 

От 2 до 5 

баллов 

От 2 до 5 баллов 

Уметь 
Тестовое задание 2 или 5 2 или 5 

Владеть 

 

Уровень сформированности компетенции в целом или ее части оценивается по шкале от 2 

до 5 баллов: 

менее 2,5 баллов – уровень сформированности компетенции ниже порогового; 

2,5..3,4 балла – пороговый уровень сформированности компетенции; 

3,5..4,4 балла – продвинутый уровень, компетенция сформирована в полном объеме; 

4,5..5 баллов – высокий уровень сформированности компетенции. 

Уровень сформирован-

ности компетенций   

(части компетенции) 

Характеристика уровня   

Высокий 

(отлично) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, все предусмотренные программой учебные задания выполне-

ны, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

ИЛИ 

Задание для проверки уровня сформированности компетенции вы-

полнено на 4,5..5 баллов 

Продвинутый 

(хорошо) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны недостаточно, все предусмотренные программой учебные за-

дания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками 

ИЛИ 

Задание для проверки уровня сформированности компетенции вы-

полнено на 3,5..4,4 балла. 

Пороговый  

(удовлетворительно)  

Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки 

ИЛИ 

Задание для проверки уровня сформированности компетенции вы-

полнено на 2,5..3,4 балла. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 



 

ИЛИ 

Задание для проверки уровня сформированности компетенции не 

выполнено или набрано менее 2,5 баллов. 
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